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RESUMO

Dentre os agos inoxidaveis, os austeniticos sdo os mais am-
plamente utilizados, encontrando sua aplicacao em diversos

Ivlcgngmsga setores da industria como por exemplo quimica, petrdleo e
Fluminense gas, alimentos, etc. Além disso, esta utilizagdo inclui tempe-
de Iniciacao raturas elevadas e criogénicas. Uma vez que estes acos ndo
Cientifica melhoram suas propriedades mecéanicas mediante tratamento

ETecnulﬁgicq térmico, o principal mecanismo de endurecimento ou aumento
da resisténcia é obtido realizando um trabalho a frio ou encru-
17° Encontzo de 1¢ do TENF amento. Taml_)ém em altas temperaturas~ pode ocorrer mudan-
90 Circuito de 1 da IFF gas na sua microestrutura como formacao de carbetos e fases
5% Jormnada de ICda UFF | intermetalicas e um aumento do tamanho de grdo. O objetivo
deste trabalho é determinar a temperatura e avaliar os meca-
nismos de crescimento dos graos que podem estar atuando
v em um ago inoxidavel austenitico a altas temperaturas. Para
@ U ENF realizar este estudo, amostras de um ago inoxidavel da série
st i i v e e s 3XX fOr@m analisadas. A preparacdo metalografica foi através
das etapas de corte, lixamento, polimento e ataque eletrolitico
com solucdo de acido oxalico. Estas amostras foram submeti-
das a tratamentos térmicos no intervalo de temperaturas entre
800°C a 1150°C em diferentes tempos. As técnicas de analise
e caracterizagdo foram microscopia Otica e eletronica de varre-
dura. Os resultados mostram que em temperaturas proximas
a 1000°C ja ocorre uma variagdo do tamanho de grdo que se
acentua com o aumento de temperatura até 1150°C, onde a
caracteristica do crescimento de grdo € um aumento despro-
porcional de alguns graos de acordo com o mecanismo anor-

mal e com recristalizacdo secundaria.
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